Как подготовить тезис доклада на ВКС-XXII (пример заголовка)

A.Б. Первый1, В.Г. Второй2,3
1Организация1, индекс, город, страна
e-mail представляющего автора:
2Организация2, индекс, город, страна

3Организация3, индекс, город, страна

Размер страницы – A4, верхнее, нижнее и правое поля страницы – 2 см, левое поле – 2,5 см.
Ваш тезис по объему должен составлять одну или две полные страницы на русском языке.
Шрифт Times New Roman, размер шрифта: заголовок – 14, авторы и основной текст – 12, места работы авторов, подписи к рисункам и список литературы – 11. Название тезиса должно быть выделено жирным шрифтом. Представляющий автор должен быть подчеркнут. Места работы авторов должны быть выделены курсивом. Если все авторы из одной организации, не нужно ставить никаких цифр в надиндексе. Укажите электронный адрес только представляющего автора.
Рисунки должны быть вставлены в текст. Размер рисунка должен быть таким, чтобы размер текстовых обозначений на рисунке не превышал размера текста тезиса.
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Рисунок 1. Эмблема ВКС-XXII.
Далее приведен пример цитирования рисунка в тексте. На Рисунке 1 приведена эмблема ВКС-XXII. XXII Всероссийская конференция по физике сегнетоэлектриков (ВКС-XXII) будет проводиться в Екатеринбурге 25-28 августа 2021 года (Рис. 1).
Используйте следующий формат для ссылок (Авторы, Название журнала, номер тома, страницы, год; Авторы, Название книги, Издательство, страницы, год):
1. A.B. Black, C.D. White, Journal title 1, 1 (2015).

2. E.F. Green, G.H. Brown, Book title (Publisher), 123 (2014).

Используйте этот файл как шаблон для тезисов; он содержит все необходимые текстовые стили для оформления тезисов.

Назовите файл тезисов следующим образом: Фамилия#.doc (Шур1.doc).
Выберите тип и секцию для вашей презентации на следующей странице.

Вышлите ваш тезис в формате *.DOC на почту конференции vks22@labfer.ru 
до 15 мая 2021 года.

Укажите предпочитаемый тип доклада
устный или стендовый 
Укажите предпочитаемую секцию
Секции ВКС-XXII:

1. Фазовые переходы и критические явления

2. Теоретические расчеты свойств сегнетоэлектриков

3. Структура и динамика кристаллической решетки

4. Физические свойства сегнетоэлектриков (монокристаллы, керамика, композиты, жидкие кристаллы, новые материалы)

5. Релаксорные сегнетоэлектрики

6. Мультиферроики

7. Доменная структура и процессы переключения

8. Сегнетоэлектрические пленки, сверхрешетки и наноструктуры. Размерные эффекты в сегнетоэлектриках

9. Спектроскопические исследования сегнетоэлектриков

10. Практическое применение сегнетоэлектриков и родственных материалов

